Программа семинара 05 марта 2026 г. (в 15-00)

1.	Тезисы доклада «Последовательно-шунтирующий МЭМС-переключатель для перспективной радиоэлектроники в диапазоне частот 1-20 ГГц», конференция «Ломонсов-2026» Морозов М. О., Уваров И. В., для опубликования в трудах научного мероприятия МГУ им. М.В. Ломоносова, 10.04.2026-25.04.2026. Работа поддержана госзаданием НИЦ «Курчатовский институт» в части синтеза, тема 3Ф-ФТИАН.4. Докладчик Морозов Матвей Олегович, ОФТИ, Ярославль
2.	Тезисы доклада «Калориметрический МЭМС-датчик скорости потока газов на основе высокоаспектных платиновых проводников»  Стекольщиков Е.В., Лях М.А., Уваров И.В. для опубликования в трудах научного мероприятия МГУ им. М.В. Ломоносова, 10.04.2026-25.04.2026. Работа поддержана госзаданием НИЦ «Курчатовский институт» в части синтеза, тема 3Ф-ФТИАН.4. Докладчик Стекольщиков Егор Владимирович, ОФТИ, Ярославль
3.	Тезисы доклада «Evolution stages of periodic relief on the silicon surface under ion irradiation» Смирнова М.А., Бачурин В.И., Рудый А.С., Чурилов А.Б.. для опубликования в трудах научного мероприятия по результатам 3rd Global Summit on Material Science & Engineering, г. Вена, Австрия, 23-24 июля 2026 г. тема 3Ф-ФТИАН.3. Докладчик Смирнова Мария Александровна, ОФТИ, Ярославль
4.	Тезисы доклада  «Эволюция топографии фосфида, арсенида и антимонида индия, облученных при различных флюенсах и углах падения пучка ионов галлия» Смирнова М.А., Бачурин В.И., Мазалецкий Л.А., Пухов Д.Э., Чурилов А.Б для опубликования в трудах научного мероприятия по результатам 55-й Международной Тулиновской конференции по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами, проходящей в МГУ им М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия, 26-29 мая 2026 г. тема 3Ф-ФТИАН.3. Докладчик Смирнова Мария Александровна, ОФТИ, Ярославль
5.	Тезисы доклада «Исследование приповерхностного слоя карбида кремния имплантированного ионами алюминия методами ВИМС и спектроскопии РОР» Паршин Е.О., Мелесов Н.С., Бачурин В.И., Потапов Е.В., Симакин С.Г., Чурилов А.Б для опубликования в трудах научного мероприятия  по результатам 55-й Международной Тулиновской конференции по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами, проходящей в МГУ им М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия,  26-29 мая 2026 г. тема 3Ф-ФТИАН.3. Докладчик Бачурин Владимир Иванович, ОФТИ, Ярославль
6.	Статья «Формирование пористых свинцовых структур на поверхности PbX (X = Se, S, Te) при ионно-плазменной обработке вблизи порога распыления» Зимин С. П., Мазалецкий Л. А., Белов Я. Д.  для опубликования в журнале “Микроэлектроника” издательства «НАУКА». тема 3Ф-ФТИАН.4. Докладчик, Белов Ярослав Дмитриевич, ОФТИ, Ярославль
7.	Тезисы доклада «Модификация нанокристаллических пленок золота при ионно-плазменной обработке вблизи порога распыления» Белов Я. Д., Зимин С.П., Мазалецкий Л. А., для опубликования в трудах научного мероприятия по результатам 55-й Международной Тулиновской конференции по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами, проходящей в МГУ им М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия, 26-29 мая 2026 г. тема 3Ф-ФТИАН.4. Докладчик, Белов Ярослав Дмитриевич, ОФТИ, Ярославль
